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Развитие квантовых технологий является одним из приоритетных направлений современной науки [1]. Квантовые компьютеры, сенсоры и коммуникационные системы требуют разработки надежных и управляемых квантовых элементов, среди которых особое место занимают полупроводниковые кубиты [2,3]. Они обладают рядом преимуществ, включая возможность интеграции с существующими микро- и наноэлектронными технологиями, масштабируемость и потенциал для создания многокубитных систем [4]. 
Важным этапом разработки таких структур является численное моделирование их характеристик, это позволяет спрогнозировать и оптимизировать параметры до проведения экспериментов. В работе были построены и проанализированы различные модели систем упорядоченных квантовых точек в полупроводниковых гетероструктурах. Путем решения трехмерного уравнения Пуассона методом конечных элементовбыли рассчитаны потенциалы, использующиеся для дальнейшего решения уравнения Шредингера и поиска волновых функций и энергетических уровней.
 Полученные результаты позволяют анализировать зависимость квантовых состояний от конфигурации электрического поля и топологических параметров структуры, что является важным шагом для исследования полупроводниковых кубитов.[image: ][image: ]
	Рис. 1. Модель транзистора с наведёнными квантовыми точками и системой управляющих электродов

	Рис. 2. Распределение электрического потенциала в нанопроводе полупроводникового транзистора с наведёнными квантовыми точками
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